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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-I EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code:3300005 Date: 07-06-2019  

Subject Name: BASIC PHYSICS (GROUP-2)  

Time:10:30 AM to 01:00 PM  Total Marks: 70 
          Instructions: 

 1. Attempt all questions. 

 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

 3. Figures to the right indicate full marks.  

 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Write four properties of a Unit.  

 ૧. એકમન  કોઇપણ ચ ર ગુણધમો લખો.   

 2. If a Vernier has a least count 0.001 cm can it take the measurement of 

0.0005cm thickness? Why? 

 

 ૨. જો એક વર્નિયરનો લ. મ . શ. ૦.૦૦૧ cm હોય તો શુાં તે ૦.૦૦૦૫ cm જાડ ઇનુાં મ પન લઇ 

શકશ?ે કેમ?  

 

 3. Write the equation of an electric field and electric potential of a charge Q at a 

distance R from the charge. 

 

 ૩. એક Q વવજભ રનુાં R અાંતર ેવવધ્યુતક્ષેત્ર અને વવજવથથવતમ નનુાં સૂત્ર લખો.   

 4. State Coulomb’s law. Mention the values of constants involved with the law.  

 ૪. કુલમ્બનો વનયમ લખો. તેમ ાં સમ વશે થત  અચળ ાંકોન  મુલ્યો લખો.   

 5. List four properties of magnetic field lines.  

 ૫. ચુમ્બકીય ક્ષેત્રરેખ ઓન  ચ ર ગુણધમો લખો.   

 6. Mention two types of magnetic materials.  

 ૬. ચુમ્બકીય પદ થિન  બે પ્રક ર બત વો.   

 7. Draw NPN transistor circuit symbol.  

 ૭. NPN ટ્ ાંઝીથટર નો પરરપથ મ ટે ઉપયોગમ ાં લેવ તી સાંજ્ઞ  દોરો.   

 8. State four major points about n-type semiconductor.  

 ૮. n- પ્રક રન  અધિવ હક મ ટેન  મુખ્ય ચ ર બ બતો લખો.   

 9. Give four differences between longitudinal wave and transverse wave.  

 ૯. સાંગત તરાંગ અને લાંબગત તરાંગ વચ્ચે ચ ર તફ વતો આપો.   

 10. State the principle of working of optical fiber.  

 ૧૦. ઑપ્ટીકલ ફ ઇબરનો ક યિ વસધ્ધ ાંત આપો.   

    
Q.2 (a) Define: Error. Given that 5 x10-6 m is the least count of a given micrometer 

screw. If total divisions on its circular scale are 100, determine the pitch of 

the screw. 

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) વ્ય ખ્ય  આપો: ત્રુટી. આપેલ છે કે એક મ ઇક્રોમીટર થક્રુનો લ. મ . શ. ૫ x૧0-૬ m છે. જો તેન  

વતુિળ ક ર મ પપટ્ટી પર કુલ  ૧00 ક પ  હોય તો તેનો પેચ શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) List different types of errors. Explain any two types of errors. 03 
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 (અ) વવવવધ પ્રક રની ત્રુટીઓન  ન મ લખો. કોઇ પણ બે ત્રુટીઓને સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Using significant figures and rounding off numbers rules, solve the given: 

a. 1.457+83.2;      b.  4.36 x 0.00013;     c. 3.185 x 0.49 

03 

 (બ) સ થિક અાંકો અને ર ઉડડાંગ ઑફ નમ્બરન  વનયમોને ધ્ય ને લઇ ને નીચે ન  જવ બ આપો:  

a. 1.457+83.2;      b.  4.36 x 0.00013;     c. 3.185 x 0.49 

૦૩ 

  OR  

 (b) z = a2 x b3, where a, b and z are physical quantities. If percentage error in a 

and b is 2 % and 3 % respectively than determine percentage error in z. 

03 

 (બ) z = a2 x b3, જ્ય  a, b અને z ભૌવતકર શીઓ છે. જો a અને b મ ાં પ્રવતશત ત્રુટી 2 % અને 3 

% હોય તો z મ ાં પ્રવતશત ત્રુટી શોધો. 

૦૩ 

 (c) Three resistances 6Ω, 10Ω and 12Ω are connected in parallel with 50V 

battery. Determine the overall resistance and electric current in the circuit. 

If the resistances are connected in series than determine the overall resistance 

and electric current in the circuit. 

04 

 (ક) 6Ω, 10Ω અને 12Ω  ન  ત્રણ અવરોધ 50V ની બેટરી સ થે સમ ાંતર જોડ ણ મ ાં છે. પરરપથમ ાં 

એકાંદરે અનુભવ તો અવરોધ અને વવધ્યુત પ્રવ હ શોધો. જો આજ અવરોધ શ્રેણીમ ાં જોડ ય  હોય 

તો પરરપથમ ાં અવરોધ અને વવધ્યુત પ્રવ હ શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) There are 6.25 x 1018 electrons accumulated at a certain point in space. 

Determine the charge at the point, electric field, electric potential and electric 

flux at a distance 1 cm from the charge. 

04 

 (ક) 6.25 x 1018 ઇલેક્ટ્ટ્ોન એક બબાંદુ પર એકવત્રત થયેલ છે. બબાંદુ થી 1 cm દુર ઇલેક્ટ્ટ્ોન દ્વ ર  

સજાિયેલ વવદ્યુત ક્ષેત્ર, વવજવથથવતમ ન અને ફલક્ટ્સ શોધો. 

૦૪ 

 (d) The resistivity of the material of a given wire is 3.5 x 10-5 Ω cm. if diameter 

of wire is 1.5 mm and its resistance is 10 Ω, determine the length of the wire. 

If the length of the wire is doubled, what will be the diameter of the wire if 

resistance is to be maintained same? 

04 

 (ડ) એક વ યરન  પદ થિની અવરોધક્ટ્ત  3.5 x 10-5 Ω cm છે. જો વ યરનો વ્ય સ 1.5 mm અને 

અવરોધ 10 Ω હોય તો વ યરની લાંબ ઇ શોધો. જો વ યરની લાંબ ઇ, અવરોધમ ાં કોઇ પ્રક રનો  

બદલ વ લ વ્ય  વગર, બમણી કરવ મ ાં આવે તો વ યરનો વ્ય સ શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Two electric charges 4q and q are placed 30 cm apart. At what distance the 

electric field becomes zero on the line joining the two charges?  

04 

 (ડ) 4q અને  q વીજભ ર ધર વત  બે બબાંદુવત વીજભ રો 30 cm અાંતરે ર ખેલ  છે. તેમને જોડતી 

સુરેખ  પર કેટલ  અાંતરે વીજક્ષેત્રની તીવ્રત  શૂન્ય થશે?  

૦૪ 

    
Q.3 (a) List out the characteristics of Electric field lines. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વવધ્યુત ક્ષેત્ર રેખ ઓની લ ક્ષવણકત ઓ લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) State Ohm’s law, Kirchoff’s first law and second law of electricity 03 

 (અ) ઓહ્મ નો વનયમ, વવધ્યુતપ્રવ હશ થત્ર નો રકચોફનો પ્રથમ અને વદ્વતીય વનયમ લખો. ૦૩ 

 (b) Explain the difference between the electric field inside a conductor and an 

insulator. 

03 

 (બ) વ હક અને અવ હમ ાં વીજક્ષેત્ર કેવી રીતે જુદ  પડે છે તે સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Discuss the difference between resistance connected in series and parallel in 

the circuit. 

03 

 (બ) પરરપથમ ાં સમ ાંતર અને શ્રેણી જોડ ણમ ાં જોડ યેલ  અવરોધ કેવી રીતે જુદ  પડે છે તેની ચચ િ 

કરો. 

૦૩ 
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 (c) Define magnetic susceptibility. Write short note on earth’s magnetic field. 04 

 (ક) ચુાંબકીય સસેવપ્ટવબવલટીની વ્ય ખ્ય  લખો. પૃથ્વીન  ચુાંબકીય ક્ષેત્ર પર ટૂાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) State Faraday’s law of electromagnetic induction. Explain self-induction in 

detail. 

04 

 (ક) વીજચુાંબકીય પ્રેરણ મ ટેનો ફેરેડેનો વનયમ લખો. થવપ્રેરણને ઉંડ ણ મ ાં સમજવો.  ૦૪ 

 (d) Write the Biot-Savart Law. A straight wire is carrying 5 A of current. 

Determine the magnetic field at a point 50 cm perpendicular distance from the 

wire. 

04 

 (ડ) બ યોટ સ વટિનો વનયમ લખો. એક સુરેખ વ હકમ ાં 5 A પ્રવ હ છે. વ હકથી 50 cm દુરન  

બબાંદુએ ચુાંબકીય ક્ષેત્રનુાં મૂલ્ય શોધો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) State Lenz’s law. A coil having resistance 2Ω, the flux associated with it 

changes from 12 x 10-3 Wb to 6 x 10-3 Wb in 0.2 S. Determine the current 

flowing through the coil. 

04 

 (ડ) લેંઝનો વનયમ લખો. એક કોઇલ સ થે સાંકળ યેલ ચુાંબકીય ફલક્ટ્સમ ાં 12 x 10-3Wb થી 6 x 10-3 

Wb જેટલો ફેરફ ર 0.2 S મ ાં થતો હોય તો કોઇલમ ાં વહેતો વીજપ્રવ હ શોધો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) State different types of PN junction diode and its uses. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) વવવવધ પ્રક રન  PN જાંક્ટ્શન ડ યોડ લખો અને તેન  ઉપયોગો લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Discuss applications of nano materials in any three fields. 03 

 (અ) કોઇ પણ ત્રણ ક્ષેત્રમ ાં નેનો પદ થિન  ઉપયોગોની ચચ િ કરો.  ૦૩ 

 (b) Explain the difference between ordinary light and Laser 04 

 (બ) સ મ ન્ય પ્રક શ અને લેસર વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Give the difference between step index fiber and graded index fiber 04 

 (બ) થટેપ ઇંડેકસ અને ગ્રેડેડ ઇંડેક્ટ્સ ફ ઇબર વચ્ચેન  તફ વતો આપો. ૦૪ 

 (c) 1.  Draw PN junction connected in forward bias. Clearly indicate the change 

in depletion region due to forward bias. 

2.  Explain Laplace’s correction in Newton’s formula for velocity of sound. 

3.  A light enters glass of refractive index 1.25. Calculate the velocity of light   

in the glass. 

07 

 (ક) ૧. પરરપથમ ાં PN જાંક્ટ્શન ફોવિડિ બ યસ મ ાં જોડ યો હોય તેની આકૃવત દોરો. ફોવિડિ બ યસન  

લીધે રડપ્લીશન ક્ષેત્રમ ાં આવતો તફ વત થપષ્ટ રીતે બત વો.  

૨. ન્યુટનનુાં ધ્વવન તરાંગન  વેગન  સવમકરણમ ાં લ પ્લ સે કરેલ  સુધ ર ને સમજાવો. 

 ૩. ૧.૨૫ વક્રીભવન ાંક ધર વત  એક ક ચમ ાં પ્રક શ પ્રવેશે છે. ક ચન  મ ધ્યમમ ાં પ્રક શનો વેગ 

શોધો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw neat and clean well labeled diagram of PNP transistor connected in CE 

configuration. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) CE પરરપથમ ાં જોડ યેલ PNP ટ્ ાંવઝથટરની ન મ વનદેશ વ ળી થવચ્છ અને સુથપષ્ટ આકૃવત દોરો.  ૦૪ 

 (b) With the help of an appropriate diagram explain the working of a bridge 

rectifier. 

04 

 (બ) યોગ્ય આકૃવતઓન  આધ રે બ્રીજ રેક્ટ્ટીફ યરનુાં ક યિ સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain the terms: population inversion, spontaneous emission and stimulated 

emission. 

03 

 (ક) આપેલ શબ્દોને  સમજાવો: વથતીનુાં વ્યુત્ક્ક્રમણ, તત્ક્ક્ષવણક ઉત્ક્સજિન, ઉદ્દીપન ઉત્ક્સજિન.  ૦૩ 
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 (d) Write the laws of reflection. 03 

 (ડ) પર વતિનન  વનયમો લખો. ૦૩ 

 

************ 


